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优先权 201810319526.4 2018-04-11 CN
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摘要(译)

提供了一种有机电致发光二极管，显示面板，显示装置以及有机电致发
光二极管的制造方法。 有机电致发光二极管包括依次堆叠设置的第一电
极，第一电子阻挡层，发光层和第二电极，第一电子阻挡层与发光层接
触的表面被掺杂。 孔型非金属材料。 在本发明实施例中，通过在第一电
子阻挡层中掺杂空穴型非金属材料，提高了复合界面处空穴的密度，提
高了空穴的利用率，降低了空穴的损失。 避免了传输过程中的空穴，这
确保了空穴与传输的电子及时重新结合，并且避免了过多的电子在第一
电子阻挡层与发光层之间的界面处积累。
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